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Przedmiotem wynalazku jest generator impulséw
do zasilania tablicy obrazujgcej, dzialajacej na za-
sadzie wyladowania w gazie.

Znane sg jarzeniowe tablice obrazujgce w kt6-
rych oSrodek gazowy bedacy zwykle mieszaning
dwéch gazéw, jest utrzymywany pod stosunkowo
duzym ci$nieniem w cienkiej kiomorze pomigdzy
dwoma izolacyjnymi elementami, gromadzgcymi la-
dunki przeciwnych znakéw, za Ktérymi umieszczo-
ne sg uklady przewodéw, przy czym ukilady te sa
usytuowane nawzajem prostopadle, dzieki czemu
tworzy sie siatka mnieciggtych przestrzeni wyta-
dowczych i jednostek jarzeniowych. Fadunki wy-
tworzone w wybranej jednostce jarzeniowe]j przez
jonizacje gazu, wywolang przylozeniem napiecia
przemiennego do wybranych przewodéw, sg gro-
madzone na powierzchniach dialekitryka w $§cisle
okme§lonych miejscach i tworzg pole elektryczne
skierowane pprzeciwnie miz pole, ktére spowodowato
jonizacje. .

Do sterowania takiej tablicy stosowany jest
uklad w ktérym sygnat o niskim poziomie w okre-
$lonych momentach uruchamiia przetgcznik tranzy-
storowy, wilaczony szeregowo pomigdzy Zzr6édiem
napiecia stalego a pierwotnym uzwojeniem trans-
formatora. Impuls pradu ptynacy wskutek przejscia
tranzystora w stan przewodzenia przez uzwojenie
pierwotne transformatora indukuje w jego uzwoje-
niu wtérnym impuls wysokiego napiecia. Uzwoje-
nia wtéme wszystkich transformatoréw potgczone
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sq ze zr6dlem napiecia podtrzymujacego, ktére jak-
kolwiek samo nie wystarcza «do sterowania wybra-
nych jednostek jarzeniowych to jednak podtrzy-
muje wyladowania po zapaleniu wybranej jednost-
ki jarzeniowej.

Na skutek malego odstepu pomiedzy poszczegbl-
nymi przewodami obydwu ukladéw tworzgcych
jednostki jarzeniowe, wynoszgcego zwykle pomie-
dzy $rodkami przewodéw 0,75 mm, energia impul-
s6w napieciowych przykiladanych do wybranych
przewodow przedostaje sie przez sprzezemie pojem-
nosSciowe na przewody sasiednie wywolujgc prze-
stuch i/lub sygnaly pasozytnicze w innych jed-
nostkach zdolne do zapalenia tych jednostek.

Celem wynalazku jest opracowanie urzadzenia
do zmniejszenia wptywu tych impulsébw pasozytni-
czych, ktére zapewnia zwieranie pasozytmiczych
impulséw napieciowych.

Cel zostal osiggniety w ten sposdb, ze genera-
tor impulséw do zasilania tablicy .obrazujacej
dzialajagcej ma zasadzie wyladowania w gazie za-
wierajacy uktad ksztaltowamia impulséw pradu
oraz transformator impulsowy, ktérego uzwojenie
pierwotne jest polgczone szeregowo ze Zrddlem na-
piecia zwierajgcego i ukladem ksztalttowania im-
pulséw pradowych w uzwojeniu pierwotnym wy-
wolujgcym impulsy wysokiego mapiecia w uzwoje-
niu wtérnym tego transformatora potgczonym z ob-
cigzeniem w postaci jednego przewodnika z grupy
przewodnik6w umieszczonych w §ciance komory



3
ga"zowe‘j' tai)licy obrazujgcej, zwlaszcza przewodni-
ka wystepujgcego w parze poprzecznie zoriento-
wanych uszeregowan przewodnikéw tablicy obra-
zujacej, w ktérej to tablicy mniepozgdane impulsy

napiecia zakl6cajgcego mogg w spos6b niezamie- -

rzony byé przekazywane do wspomnianego prze-
wodnika =z sgsiednich przewodnikéw ma skutek
przytozenia pozgdanego napiecia impulsowego do
jednego lub wiecej sgsiednich przewodnikéw, kt6-
ry to generator odznacza sie duza impedancja
w czasie kierowania wspomnianego pozadanego na-
piecia impulsowego do przewodnika stanowigcego
jego obcigzZemie jest wyposazony wedlug wynalazku
w ukiad tranzystorowego przelgcznika bocznikujacy
sprzezenie generatora przynajmniej w czasie wy-
stepowania wspomnianych impulséw napiecia za-
ki6cajacego celem zmmniejszenia impedancji tego
generatora. Korzystnym jest gdy uklad tranzysto-
rowego przelgcznika zawiera czujnik reagujacy na
potencjal- przewodnika zatgczonego do uzwojenia
wtérnego transformatora opwstajgcy ma tym prze-
wodniku ma skutek oddzialywania sasiednich prze-

Korzystnym jest réwniez, gdy uklad tramzysto-
rowego przelgcznika bocznikujgcy sprzezenie gene-
ratora impulsowego zawiera Srodki bocznikujgce
wtérne uzwojenia transformatora sterowane przez
czujniki reagujgce ma mapiecie indukowane
w uzwojeniu pierwotnym przez uzwojenie wtérne.

Réwniez jest korzystnym, gdy czujnikiem reagu-
jacym mna napigaie indukowane w uzwojenitu pier-
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wotmym transformatora z uzwojenia wtérnego te- -

goz transformatora jest dioda zalaczona szeregowo
Z uzwojeniem pierwoinym transformatora w kie-
runku przewodzenia odpowiednio dio polaryzacji
zr6dia napiecia.

Poza tym korzystnym jest, gdy $rodki boczniku-
jace wtébrme wmuzwojenia transformatora zawieraja
diode zatgczong réwmolegle do wuzwiojenia pier-
wotnego transformatora.

" Korzystnym jest itakze, gdy uklad przelaczajacy
bocznikujacy ' sprzezenie gemeratora impulsowego
z transformatorem zawiera pare rtnamzysﬁor()w, przy
czym obwéd emiter — baza drugiego tramzystora
jest polagczony réwnolegle z dioda, zatgczong sze-
regowo z uzwojeniem pierwotnym w kierunku
przewodzenia odpowiednio do polaryzacji Zrédia
napiecia, a obwody baza—kolekitor pary tranzysto-
réw sg polaczone w tem sposéb; ze baza pierwsze-
go tranzystora jest polgczona z kolektorem drugie-
go tranzystora, baza drugiego tranzystora jest po-
taczona z kolektorem pierwszego tranzystora, emi-
ter pierwszego tranzystora jest polgczony z jed-
nym koncem uzwojenia pierwotnego transformato-
ra oraz z wyjSciem ukladu generujacego impulsy
pradowe, rozwigzanego w znanym ukladzie, emiter
drugiego tranzystora jest polaczony ze wisp6lnym
punktem polgczen diody zatgczonej réwnolegle do
uzwojenia pierwotnego transformatora i drugiego
konca uzwojenia pierwotnego transformatora, ba-
za drugiego tranzystora polaczona ze wsp6lnym
punktem polaczen kolektora pierwszego trnazysto-
ra i jednego z wyprowadzeh diody zalgczonej sze-
regowo z uzwojeniem pierwotnym tramsformato-
ra jest potgczona ze Zrédlem napiecia zasilajacego.
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4.

Przedmiiot wynalazku jest oméwiony na podsta-
wie rysunku, na ktérym fig. 1A i 1B przedstawia-
ja schematycznie jarzeniows tablice wySwietlajaca
i zwigzany z nig uklad, fig. 2 — przedstawia sche-
mat ukladu generatora impulséw, fig. 3 — wyja-
$nia zasade zastosowania wynalazku do jarzenio-
wej tablicy wySwietlajgcej.

Jak pokazano na fig. 1A i 1B, tablica wySwietla-
jaco-pamieciowa, pracujgca ma zasadzie wytadowa-
nia jarzeniowego ma ma przeciwleglych powierzch-
niach szklanych elementéw podtrzymujgcych 10
i 11 wykonane uklady przewodéw 12 i 13. Po-
wierzchmie 17 i 18 dielektrycznych pokryé 14 i 16
stanowig powierzchnie igromadzenia tadunkéw
(elektronéw i jonéw) wytworzonych w wyniku jo-
nfizacji w poszczegblnych jednostkach jarzeniowych.

Pomliedzy powierzchniami 17 i 18 pokryé 14 i 16
umieszczony jest odstepnik 19, przez co wytworzo-
na jest cienka komora 20 wypelmiona gazem, kt6-
ra jest -zamknmieta szczelnie odstepnikiem 19 lub
dodaftkows uszczelkg "155. Szklane elementy pod-
trzymujgce sa dostatecznie sztywme aby wytrzymaé
ciSnienie gazu w komorze 20 i ciSnienie atmosfe-
ryczne z jedynie mnieznacznymi odksztatceniami.
W komorze 20 nie ma zadnych wiracenn i prze-
szk6d zZwigzanych z obecno§ciag w miej gazu pod
ciSniieniem, dzieki czemu wewngtrz komory 20
moze jednoczeSnie istnieé¢ wiele miejscowych wy-
ladowan nie oddzialywujgcych wzajemnie na sie-
bie i to pomimo tego, ze odlegtoéci pomigdzy &rod-
kami przewodéw 12—1, 12—2, 12—N i 13—1, 13—2,
13—N s3 1zedu 0,75 mm.

Ukltad wedlug wynalazku moze byé oczywiscie
zastosowany réwniez i do -tablic wyswietlajgco-pa-
mieciowych, w ktérych w celu okreslenia usytuo-
wania poszczegbélnych jednostek jarzeniowych za-
stosowane s3 na przyklad perforowame piyty lub
warnstwy o strukturze plastra miodu.

Gaz moze byé przygotowany do jonizacji przez
wytworzenie w mnim swobodnych elektron6éw za
pomoca przylozemia do wybranej pary przewodéw
wstepnego mapiecia zaplonowego na czas wystar-
czajaco diugi do wywolania wstepnego wyladowa-
nia w czeSci objetoSci gazu na przykiad do wywo-
tania takiego wyladowania w jednostce skladajgcej
sie¢ ze skrzyzowanych przewodéw 12—1 i 13—1, di-
elektryku na tych przewodnikach w miejscu ich
skrzyzowania i czeSci objeto$ci gazu pomiedzy ty-
mi przewodami. Objeto§é gazu umozliwia polgcze-
nie fotonowe pomiedzy wszystkimi jednostkami
jarzeniowymi dla tych foton6w, ktére uderzaja
w powierzchnie dielektryka, wytwarzajge swobod-
ne elekitrony. Gaz moze byé przygotowany do jo-
nizacji réwniez za pomocg zewnetrznego Zrédla
promieniowania mnadfioletowego, ktére wytwarza
swobodne elekirony ma drodze fotoemisji lub przez
umlieszczenie w szkle lub w gazie materialu ra-
dioaktywnego, co takze powoduje powstanie w ga-
zie swobodnych elektronéw w iloSci wystarczajace]j
do uzyskania wytadowania przy pewnym okre§lo=
nym napieciu zaleZnym od rodzaju i ciSnienia
gazu i konstrukeji tablicy. :

W dalszym «ciggu opisu, wynalazek zostanie omo6-
wiony przy zaloZemiu, Ze gaz jest wstepnie przy-
gobtowany do jonizacji.
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Poszczegllne jednostki jarzemiowe moga byé
wlgczane (ciag chwilowych wyladowan odpowiada-
jacych mpoléwkom okresu napiecia przemiennego
przylozonego po wyladowaniu wstepnym) i wylg-
czane (zakonczenie serii wyladowan), za pomoca
przebiegdbw o réinym ksztalcie, przy czym naj-
prostszym jest przebieg sinusoidalny. Zasadnliczo
jédnym warunkiem, poza warunkiem odpowiednie-
go ksztaltu napigecia jest takie wstgpne przygoto-
wanie jednostki wyladowczej by mogta ona reago-
waé ma przyloZzone napiecie.

Przedstawliony ma fig. 2 uktad do wybierania
przewod6w poszczegblnych jednostek jarzeniowych
zawiera tramzystor Q1, kt6émego kolektor 31 polg-
czony jest bezpoSrednio ze #Zrédiem V1 pradu sta-
lego. Emiter 32 tranzystora Q1 polaczony jest
z ziemia poprzez opornik 33. WejSciowy sygnalt 34
o amiplitudzie 4V i czasie trwania okolo 100 nsek
przykladany jest do bazy 30 tranzystora Ql. Tran-
zystor Q1 pracuje w ukladzie wzmacniacza, przy
czym emiter 32 tranzystora Ql, bedacy elektrods
wyjSciowyg wzmacniacza jest polgczony z bazg 36
drugiego tranzystora Q2. Emiter 37 tranzystora Q2
polaczony jest bezpoSrednio z ziemia a jego kolek-
tor 38 polgczony fjest przez niewielki opornik 39
z pierwotnym uzwojeniem 40 polgczony jest po-
przez diode D, z zaciskiem Zrédia V, pradu sta-
tego o0 stosunkowo wysokim mapieciu. Ponadto
réwnolegle z pierwotnmym uzwojeniem 40 transfor-
matora T, polaczona jest dioda D,.

Z chwilg gdy impuls 34 pochodzgcy z adresuja-
cego ukladu logicznego 61 zostanie przylozony po-
przez kondensator 61C i oporowy dzielnik napie-
ciowy 61RA, 61RB do bazy 30 tranzystora Q1 pra-
cujgcego w ukladzie wtornie emiterowego, tranzy-
stor ten wprowadza gwaltownie ftranzystor Q2
w stan przewodzenia. Zjawisko to jest tak szyb-
kie, ze impuls pradowy plynacy przez pierwotne
uzwojenie 40 transformatora T;, powoduje powsta-
nie imjpulsu mnapieciowego we witbmym uzwoje-
niu 42,

W momencie zakoficzenia imfpulsu 34, tranzystor
Q2 przestaje przewodzié i przeptyw pradu przez
uzwojenie pierwotne 40 transformatora T;, zostaje
przerwany, a drugi impuls napieciowy wytworzony
w tym momencie w uzwojeniu wtébrnym 42 zostaje
zlikwidowany przez diode D1. Dioda D1 obcdina
ujemng icze§é oscylacji, dzieki czemu impuls wyj-
§ciowy ma ksztalt jednego p6lokresu. Dioda D1
zabezpiecza ponadto tranzystor Q2 od duzych prze-
pieé¢ ktoére mogg wystgpié podczas wylaczania.

W praktyce, wejSciowy impuls 34 trwa krocej niz
p6l okresu, aby méc uwzgledni¢é tadunek zmaga-
zynowany w. tranzystorze, ktéry przedbuza czas wy-
lgczania tranzystora po zniknieciu sygnatu steru-
jacego. Logiczny uklad 61, chociaz jest ukladem
ztozonym, jest jednak wykonany w spos6b kon-
wencjonalny z ukladéw wybierania liniowego albo
z uktadéw z dostgpem ujednoliconym, z ktérych
kazdy dostarcza impulsy sterujgce 34 w wybra-
nych odstepach czasu.

Uzwojenie w‘térhe 42 transformatora T1 polgczo-
ne jest szeregowo z generatorem sygnatu podtrzy-
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6
mujgcego 29 i z linig, przy czym polagczenie jest

.tak wykonane, Ze obydwa napiecia si¢  dodaja.

W celu zmniiejszenia wzajemmego wptywu, czesto-
tliwo§é rezonansowa generatora pPodirzymujacego
29 i czestotliwo§é rezonansowa generatora impul-
sOw sg r6zne, co zmmiejsza pobér mocy i umozli-
wia przestanie do tablicy modliwie duzego sygna-
lu. Jakkolwiek mie jest to ogramiczemiem ukladu,
w przykladowym ukladzie czas trwania impulsu
wytwarzanego przez tranzystor Q2 jest rzedu jed-
nej mikrosekundy, a czas jednego olresu sygnatu
podirzymujacego jest rzedu dziesieciu mikrose-
kund. - oo
Drzialanie tablicy wy$wietlajacej wymaga, aby do
wszystkich linii dofaczony byt ciagly sygmat na-
piecia podtrzymujgcego. Pod 'pojeciem sygnatu cig-
glego rozumie sie mapiecie przemienne, na “przy-

" ktad sinusoidalne lub maplecie o ztozonym ksztalcie

przebiegu, przyktadane okresowo na krétkie odcin-
ki czasu. Takie samo napiecie podfrzymujace przy-
ktadame jest do wszystkich linii poziomych, a do
wszystlkich linii pionowych przyktadane jest réw-
niez mapiecie o podobnym ksztalcie lecz przesu-
nigte w fazie w stosunku do poprzednio wspomnia-
nego o 180°. Napiecia przykladane do tablicy prze-
wodéw sa symetryczme w stosunku do ziemi dzieki
czemu mozna wybraé poszczegblne jednostki ja-
rzeniowe tablicy.

Dla zmniejszenia wiplywu zmiennego obcigZenia
pojemnodciowego na #rédio mnapiecia podirzymuja-
cego 29, rébwnolegle do tablicy, podiaczona jest po-
jemmo$é 45. Pojemnos§é ta powinma byé tym wiek-
sza im wickszg przewiduje Sie zmiane pojemmosci
tablicy na skutek wlaczenia duzej iloéci jednostek
jarzeniowych. .

Jak widaé z fig. 1A z kagdym przewodem tabli-
¢y polaczony jest generator impulséw $0-12-1...
60-12-n i 60-13-1... 60-13-n, kit6ry otrzymuje impuls
sterujacy 34, z ukladu adresujacego 61. Jezeli na
przyktad chce sie wybraé jednostke wytadowcza
okreS§long przez skrzyzowanie przewodéw 13-1
i 12-1, wéwezas impuls sterujgcy jest preykiadany
jednoczesnie do generator6w 60-13-1 i 60-12-1,
przez co do dostarczanych przez generator 29 mna-
pieé podtrzymujgcych, majdujacych sie¢ w fazach
przeciwnych, dodawane sg impulsy o tym samym
gierunku. Synichronizacyjne potaczenie 90. pomie-
dzy generatorem podirzymujgcym 29 i logicznym
ukladem adresujgcym 61 zapewnia, Ze impulsy 34
zjawiajg sie we whasciwych momentach w stosun-
ku do mnapiecia podirzymujgcego z generatora ma-
pieé podtrzymujacych 29. o ,

z chwilg gdy sinusoidalne zmienne napiecie przy-
lozone do jednostki jarzemiowej osiggnie wielko§é
napiecia zaptonu, w jednostce tej nastepuje wyla-
dowanie. Przy zmniejszeniu amiplitudy tego napie-
cia, wyladowanie utrzymuje si¢ aZ do momentu,
w ktérym mnapiecie osiagnie majniZszy poziom na-
piecia podirzymujacego, pomizej ktérego. wylado-
wanie zostaje przerwane. Jezeli przytoZone napie-
cie przemienne jest nizsze od napiecia zapionu lecz
wyzsze od napiecia podirzymujacego, wbéweczas jed-
nostka znajduje sie w stanie przygotowanym do
pojedynczych wytadowan.
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"Réimica miedzy poziomami napigé odpowiadaja-
cych zalaczamiu i wylaczaniu jest wykorzystywana
‘do celéw pamieciowych i wymika z gromadzenia
ladunkéw mna powierzchniach 17 i 18 pokryé 14
i 16 co powoduje powstanie w jednostce jarzenio-
wej napiecia pamieciowego.

Przy usytuowaniu jednostek jarzeniowych w po-
ziomych i pionowych kolummach, co wynika z
ukladu poziomych i picnowych przewodéw, istot-
. nym jest aby momma bylo wplywaé na stan po-
szczegblnych jednostek, nie maruszajge stanu jed-
nostek pozostatych. Ponadto, ze wzgledu na pro-
. stote ukladu, jest pozadanym zastosowanie sygna-
Iy sinusoidalnego, réwnego lub nieco wiekszego od
“poziomu mnapiecia podtrzymujacego i jednocze$nie
przykiadanie do niektérych wybranych przewodéw
.napieé¢ dodatkewych zmieniajacych stan wybranych
jednostek jarzemiowych.

W celu wylaczenia wybranej jednostki, czyli za-
konczenia serii wyladowafi nalezy zlikwidowaé na-
gromadzone ladumki, okreSlajgce przedpiecie jed-
nostki' wytadowczej, w taki spos6b, by amplituda
przylozonego mapiecia, czyli stala amplituda na-
piecia podtrzymujacego 72A i 72B (patrz fig. 3)
byla za mala do wywolania wyladowania. Impuls
wylaczajacy jest identyczny z impulsem wiaczaja-
cym, przy czym stwierdzomo, ze moment pmzyio-
Zenia impulsu wylaczajacego w stosunku do mapie-
cia podtrzymujgcego ma wplyw na wytaczenie jed-
nostki jarzeniowej jezeli zostanie przylozony tak,
Ze szczyt impulsu wypadnie w punkcie normalne-
go wyladowania, czyli w punkcie 70 (patrz fig. 3),
lub zostanhie przylozony tak, Ze zmieni nachyle-
nie najblizszego ostatniego wyladowania albo zo-
stanie przylozony tak, ze zboeza impulsu i zbocze
napiecia sinusoidalnego po zsumowaniu stwiorzg w
przybliZeniu zerowe mnachylenie w punkcie ostat-
niego wytadowania. . ’

Napiecie zaptonu lub mapiecie kotheczgce wytado- |

‘wanie wytworzone w uzwojeniu wtérnym 42 trans-
formatora, dodawane jest do mapiecia wytwarza-
nego przez generator sygnalu podtrzymujgcego i w
celu zapalenia wybranej jednostki jarzemiowej jest
przyktadane do wybranej pary przewodéw w ze-
spolach przewodéw 12 i 18. Potencjat sgsiednich
przewodé6w niepotaczonych do #rédta wysokiego na-
‘plecia zostaje podwyiszony przez sprzezemie po-
jemmosciowe, co mogloby spowodowaé pasozytni-

‘eze zapalemie mniewybranych jednostek jarzenio-,

wych.

Uktad wedlug wynalazku, przedstawiony na
fig. 2 wykrywa napiecie wzbudzone w uzwojeniu
‘pierwotnym 40 przez uzwojenie wtémne 42 i zawie-
ra diode D2 oraz przelacznik tranzystorowy z tran-
zystorami Q3 i Q4. Anoda 78 potaczoma jest z do-
‘datnim zaciskiem #rédla V2 pradu stalego, mato-
miast jej katoda 79 jest potgczona z gémym kon-
cem 77 uzwojenia pierwotnego 40. Emiter 86 tran-
zystora Q4 polgczony jest z katoda 79 diody D2,
a baza 82 tranzystora Q4 jest polgczona bezposred-
nia anoda 78 diody D2. Kolektor 87 tranzystora Q4
polaczony jest bezpoérednio z bazg 83 tranzystora
Q3, a kolektor 81 tramnzystora Q3 z bazg 82 tran-
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zystora Q4. Polgczenie tranzystorow Q4 i Q3 two-
rzy uklad p-n-p-n i w przypadku pracy z odwrot-
na biegunowoscia nalezy uzyé tranzystora Q4 typu
n-p-n, tranzystora Q3 typu p-n-p.i odwrécié¢ bie-
gunowo$§¢ diod D1 i D2, :

Napiecia wzbudzone przez uzwojenie wtérne 42
w uzwojeniu pierwotnym 40, ktére powoduja, Ze
gbérny koniec 77 uzwojenia 40 staje sie ujemny w
stosunku do dolnego konca 76 zostajg zwarte przez
diode D1, przy czym 2zwarcie to przenosi sie na
strone pierwotnag transformatora jako mata opor-
nosé.

Napigcia wzbudzane w uzwojeniu pierwotnym 40,
podwyzszajgce potencjat gbérnego konca T7 tego
uzwojenia, przykladane sg do diody D1 w kierun-
ku zaporowym, zatem dioda ta dla tych mapieé
stanowi duzg opornos¢.

Napiecia te zostaja przylozone do diody D2 Téw-
niez w kierunku zaporowym a rézmica napieé ma
tej diodzie, przylozona miedzy emiter 86 i bazg 82
tranzystcra 84, powoduje, ze tranzystor ten zaczyna
przewodzié. Kolektor 87 tfranzystora Q4 moégtby
byé co prawda potgczony z dolnym Xkoficen 76
uzwojenia pierwotnego 40 tak, aby stworzyé bocz-
nik niskcomowy uzwojenia pierwotnego 40, ale ze
wzgledu na sprawno$é energetyczna i wymagania
dotyczace mocy, tranzystor Q3 jest uzywany wraz
z tranzystorem Q4 jako ukiad p-n-p-n.

W zwigzku z powyzszym, kolektor 81.tranzysto-
ra Q3 polgczony jest bezposrednio z baza 82 tran-
zystora Q4, kolekitor 87 tramzystora Q4 poigczony
bezpo$rednio z bazg 83 tranzystora Q3 a emiter 80
tranzystora Q3 z dolnym koficem. 78 uzwojenia
pierwotnego 40. ‘W ukladzie tym, napiegcia - dodat-
nie wzbudzane w uzwojeniu pierwotnym 40 sg wy-
krywane ma diodzie D2 (jak réwniez na diodzie
D1), ktéra wykrywa prady prébujace plynaé w
kierunku zaporowym. Napiecie zwrotne wystepuja-
ce w diodzie D2 wystepuje réwniez pomiedzy emi-
terem 86 i baza 82 tranzystora Q4, co ze wzgledu
na poigczenie typu . p-n-p-n wywoluje przejcie
tranzystorow Q3 i Q4 w stan przewodzenia. Stan
przewodzenia tych tranzystor6w odpowiada zbocz-
nikowaniu uzwojenia pierwotnego bardzo mala
oporno$cig, przenoszona na uzwojenie wibrme 42,
w wyniku czego te napiecia, kitére przylozone lub
wzbudzone w uzwojeniu wtérmym 42 zaindukowaly
napiecia w uzwojeniu pierwotnym 40, pracuja ma
bardzo malg opormoéé, co odpowiada matemu spad-
kowi mapiecia na uzwojeniu wtérnym.

Zalety zastosowania opisanego ukladu w poig-
czeniu z tablicg jarzeniowsa sg przedstawionc na
fig. 3.

Tablica jarzeniowa przedstawiona na fig. 3 ja-
ko prostokat marysowany linig przerywang zawie-
ra uklady przewod6w 12 i 13. Miejsca skrzyzowan
przewod6w 12 z przewodami 13 okre$lajg poszcze-
gb6lne jednostki jarzemiowe tablicy. Zr6dia mapie-
cia podtrzymujacego, oznaczone 29A i 29B wytwa-
rzaja napiecia przesuniete wezgledem siebie o 180°,
ktére sa podawane do przewodéw 12-1, 12-2... 12-N
oraz 13-1, 13-2... 13-N poprzez uzwojenie wtérne
odpowiednich transformatoréow TI12-1, TI12-2,.,
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T12-N oraz T13-2.. T13-N, z kt6rych kazde odpo-
wiada uzwojeniu wtérnemu 42 z fig. 2.

Kazdy 'z lgcznikéw S12-1,- 812-2... S12-N oraz
S13-1, 813-2... B813-N odpowiada tranzystorowi prze-
laczajacemu' Q2 ma fig. 2. Eaczniki te ‘sg urucha-
miane przez impulsy sterujace 34 z ukladu adre-
sujacego 61, przy czym w celu wybrania i elek-
frycznego uruchamiania wybranej jednostki jarze-
niowej uruchamiane sa jednoczeénie jeden z lgcz-
nik6w 812-1, S12-2... S12-N oraz jeden z lgcmmi-
kéw S13-1, S13-2... S13-N. Baterie V odpowiadaja
fr6dtu V2 pradu stalego (fig. 2), przy czym cho-
ciaz w rzeczywistoSci stosowane jest jedno Zrédio
zasilania, dla ulatwienia wyjasnienia pracy poka-
zano oddzielne baterie.

Chwilowe zwarcie ki6regokolwiek z Igczniké6w
wywotuje przeptyw impulsu pradu przez uzwoje-
nie pierwotne odpowiedniego transformatora, co
z kolei indukuje w uzwojenii wtbmym tego trans-
formatora impuls wysokiego napiecia, ktéry dodaje
si¢ do napiecia podtrzymujgcego V. /o w okreslo-
nym przewodzie.

Zaléamy, ze malezy urmuchomié jednostke jarzemio-
wa okre§long przez skmzyZzowanie przewodéw 12-2
i 13-2. Uklad adresujgcy 61 powoduje c¢chwilowe
i jednoczesne zwarcie lgoznikéw S12-2 i S13-3. Im-
pulsy pradu w uzwojeniu pierwotnym tramsforma-
tor6w T12-2 i T13-2 indukuja impulsy mapieciowe
w uzwojeniach wtémnych tych ‘transformatoréw.
Impulsy mapigciowe. dodajg.sie do mapieé podtrzy-
mujgcych i powodujg zapalenie si¢ czyli wylado-
wanie w wybranej jednostce. Ze wzgledu na bli-
skie sasiedztwo miedzy przewodami 12-1, 12-N a
przewodem 12-2, oraz miedzy przewodami 13-1,
13-N a pmzewodem 13-2 zaréwmo w tych przewo-
dach jak i w innych, dzieki pojemmnoéciom rozpro-
szonym C, moga zostaé¢ wzbudzone impulsy paso-
zytmicze. :

Dla zapewnienia by impulsy pasoZytnicze nie spo-
wodowaty niezamierzonego zadziatania jednostek
wytadowczych umieszczonych wzdtuz sasiednich
przewodow, w kazdym z uktadéw 60-13-1, 60-13-2...
60-13-N oraz 60-12-1, 60-13-2... 60-12-N umieszcizo-
ne sg urzgdzenia zmniejszajace opormo§é wewnetrz-
ng ukladéw w obecnos$ci napieé pasozytniczych. Ob-
wody wykrywajace i lgczace 112-1, 112-2... 112-N
oraz 113-1, 113-1, 113-2... 113-N, wykrywaja napie-
cie wzbudzone w uzwojeniach pierwotnych trans-
formator6w T-12-1, TI12-2,.. TI12-N oraz TI13-1,
T13-N, zwierajg te mapiecia i przenosza sie w po-
staci matej opormo$ci na uzwojenia wtérme odpo-
wiednich transformatoréw. -W ten sposéb, kazde
napiecie wzbudzone w sasiednim przewodzie wy-
woluje jedynie niewielki spadek mapiecia na uzwo-
jeniu wtérnym, ktérego wielko§¢é mie wystarcza,
nawet przy dodamiu do napigcia podirzymujacego,
do wywotania wyladowania w =miewybranej jed-
nostce. Uklady wykrywajgce i igczace 112 i 113
sq pokazame ma fig. 3 i zawierajg diody D1 i D2
oraz tranzystory Q3 i Q4.

Uklad poza obmiZaniem opormos$ci dla impulséw
pasozytniczych zmmiejsza réwhiez impedancje
transformatora dla pradéw wywolanych napiecia-
mi podirzymujacymi Vs/2.
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-Zastrzeienia patentowe

‘1. Generator impuls6w do zasilania tablicy obra-
zujacej dzialajgoej ma zasadzie wytadowania w ga-
zie zawierajacy ukiad: keztaltowania impulséw: pra-
du oraz transformator impulsowy, kitérego uzwo-
jenie pierwotne jest polgczone szeregowo ze aréd-
diem napiecia zasilajgcego i ukladem lksztatbowa-
nia impulséw pradowych w uzwojeniu pierwot-
nym wywolujacych impulsy wysokiego mapigcia w
uzwojeniu wtébrnym tego tramsflormatora potaczo-
nym z obcigzeniem w postaci jednego przewodni-
ka z grupy przewodnikéw umieszczonych w Swie-
tle komory gazowej tablicy obrazujgcej, zwlasz-
cza przewodnika wystepujgcego w parze poprzecz-
nie zorientowanych uszeregowan przewodnikéw ta-
blicy obrazujacej, w kttrej to tablicy mniepoZgdane
impulsy mnapiecia zakiGcajacego mogg w sposéb
niezamierzony byé przekazywane do wspommniane-
go przewodnika z sasiednich przewodnikéw na sku-
tek . przylozenia pozadanego mapiecia impulsowego
do jednego lub kilku sasiednich przewodnikéw,
ktéry to gemerator odznacza sie duza impedancjg
w czasie kierowania wspomnianego pozadanego na-
piecia impulsowego do przewodnika stanowigcego
jeigo obcigzenie, znamienny tym, Ze zawiera uklad
tranzystorowego przelgcznika bocznikujacy sprzeze-
nie gemeratora impulsowego przynajmniej w cza-
sie “wystepowania wspomnianych impulséw napie-
cia zaklécajacego — celem zmniejszenia impedan-
cji generatora.

2. Generator impulséw wedtug zastrz. 1,” zna-

mienny tym! ze uklad tranzystorowego przelgczni-
ka zawiera czujnik reagujacy mna potencjat prze-
wodnika, zalgczonego do uzwojenia witérmego (40)
transformatora (TI) powstajgcy ma tym przewodni-
ku ma skutek oddzialywania sgsiednich przewodni-
kow. :
3. Generator impulséw wedlug zastrz.2, znamien-
ny tym, z czujnfkiem, reagujacym na potencjal
prizewodnikéw jest dioda (D2) zataczona szeregowo
z uzwojeniem pierwotnym (40) transformatora (TT)
w kierunku przewodzenia odpowiednio do polary-
zacji Zrédla mapiegcia (V2).

4, Generator impulséw wediug zastrz. 1, znamien-
ny tym, 2e uklad tranzystorowego przetgcznika za-
wiera -§rodki bocznikujgce witérne umwojenie (42)

" transformatora (TI) sterowane przez czujniki reagu-

jgce na mapiecie indukowane w uzwojeniu pierwot-
nym (40) przez uzwojenie witérne (42).

5. Generator impuls6w wedlug zastrz. 4, zna-
mienny tym, ze §rodki bocznikujgce wibrne uzwo-
jenie (42) transformatora (TI) zawierajg diode (D1)
zalgczong réwmnolegle do uzwojenia pierwotnego (40)
transformatora (TI).

6. Generator impuls6w wediug zastrz. 1 Tub. 3
lub 5, znamienny tym, Ze uktad tranzysborowego
przetgeznika zawiera pare. tranzystoréw (Q3, Q4),
przy czym obwé6d emiter (86) — baza (82) drugie-
go tranzystora (Q4) jest polgczony réwmolegle z
diodg (D2) polaczong szeregowo z uzwojeniem pier-
wotnym (40) transformatora (T1), a obwody ba-
za—kolektor tranzystoréw (Q8, Q4) s3 polgczone
w ten spos6b, ze baza (83) pierwszego tranzystora
(Q3) jest polaczona z kolektorem (87) drugiego
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tranzystora (Q4), baza (82) drugiego tranzystora oraz z wyjsciem ukladu ksztattujgcego impulsy
(Q4) jest polaczona z kolektorem (81) plierwszego pradowe rozwigzanego w znanym ukladzie, emiter
tranzystora (Q3) emiter (80) pierwszego tranzysto- (86) drugiego tranzystora (Q4) jest polgczony ze
ra (Q3) jest polaczony z jednym konicem (76) wspblnym punktem polaczenia diod (D2), (DI1)

‘uzwojenia pierwotnego (40) transformatora (TI) 5 i z drugim koAcem uzwojenia pierwotnego (40).
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